三种原理压力变送器比较表


	项目
	硅应变式

压力变送器
	扩散硅充油

压力变送器
	陶瓷压阻

压力变送器

	工作原理
	电阻应变式变送器是基于这样一个原理：弹性体（弹性元件，敏感梁）在外力作用下产生弹性变形，使粘贴在他表面的电阻应变片（转换元件）也随同产生变形，电阻应变片变形后，它的阻值将发生变化（增大或减小），再经相应的测量电路把这一电阻变化转换为电信号（电压或电流），从而完成了将外力变换为电信号的过程。
	扩散硅是伴随半导体平面工艺的发展出现的，其制作工艺是将P型杂质扩散到一个高阻N型硅基体上行程一层极薄的P型导电层，然后用超成波或热压焊法焊上引线形成扩散硅半导体敏感测力结构。扩散硅型半导体压力传感器是由4个P型电阻构成的桥式电路，当外加应力时P型电阻条电阻率发生变化，从而使桥路失去平衡，产生于压力成比例的电压。
	抗腐蚀的陶瓷压力传感器没有液体的传递，压力直接作用在陶瓷膜片的前表面，使膜片产生微小的形变，厚膜电阻印刷在陶瓷膜片的背面，连接成一个惠斯通电桥（闭桥），由于压敏电阻的压阻效应，使电桥产生一个与压力成正比的高度线性、与激励电压也成正比的电压信号，通过激光标定，传感器具有很高的温度稳定性合时间稳定性，传感器自带温度补偿0～70℃，并可以和绝大多数介质直接接触。

	精度指标
	精度：0.5% F.S.（1%）

测压范围：0～100Mpa

工作温度：－40℃～80℃

补偿温度：0℃～50℃

稳定性：0.3％FS/年
	精度；0.2％FS（0.1％FS挑选）

测压范围：0～100Mpa

工作温度：－40℃～80℃

补偿温度：-10℃～80℃

稳定性：0.15％FS/年
	精度：0.5％ F.S.

量程：1Bar～400Bar

工作温度：－40℃～125℃

补偿温度：0℃～70℃

长期稳定性：0.2％F.S./年

	价格
	低
	高
	中

	优点
	工艺简单、价格便宜
	稳定性高、精度高、重复性好
	无任何污染、性能稳定可靠、膜片硬度高，耐磨耐腐蚀

	缺点
	温度范围窄、蠕变大、灵敏度低
	工艺复杂、超过120℃无法正常工作
	量程范围较窄，无特高量程


